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to para la obtencidn de cepas muy delgedas, eléctricamente muy

ta cepacidad de espacio. . !

' otros campos de aplicacidn, en que estén superpuestas varias
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El presente invento se refiere & un procedimien

!
|
gislen tes sdbre bages, especialmente para condensadores de al-
!
Para condensadores eléetricos pare microelomen

tos de comstrucciones eléectricas, sl como para una serie de

capas de metal y de aislente, se requieren procedimientos se-
gin los cugles pueden cbienerse cepas aislantes eléctricamente,
extraordinariamente delgadas.
En la fabricacidn de condensadores eldctricos ya
es conocido o‘b'l;e'ner, por aplicacién de laca, capss en un orden]
de velores. de algunas VX utilizarles como dieléctrico para
cmdensadores. Tanbién es conocido obtener toles capes do died
léctrico por splicacidn de vaporizaeidn de materias sislantes
inorgénices w orgénices, Las capas obtenibles seghn estos proce

dimientos, pera obitener una suficiente solidez contra tensidn y

suficiente posibilidad de eislamiento, tienen que fabricarse |

igualmente en un espesor que apenas baje de 1 /u. :
Capas aislan tes extraordinariamente delgadas |
se spliean en condensadores de electrolito. E1l grosor de estas
capes estd situado en el ordende magnitﬁd de aproximedamente I
100 Angstrom. No obstente al reducir espesor de la cam de
5xido actusnte como dieléctrico en eonmlensadores de el ec>1:roli-i
t0, la distencia entre dnodo y cidtodo en eondensadores de elec-

trolito siempre es esencialmente megyor, ya:que entre la capa
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- de Sxid y el cétodo tiene que disponerse siempre todsvis un

“der la hoja portadora, se fabriean condensadores a partir de
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electrolito o en los esi llamedos condensadores de electroli=-

to seco, una cape de serm‘.-cdhductor, CUy0 espesor sobrepasa
esencielmente el grosor de la verdaders cepa de dxido. Por es-i,
te camino, por lo tanto, no es posible fabricar capas a.islan-:
tes, que hacen posible la disposicidn de partes a aisler entre?
s a une distencia del arden de magnitud de eproximadsmente :
100 Angstrom. ;

Tembiéy es canocido obtener candensadores eléc:
tricos de mayér capacidad de espacio ciu-e‘ en los condensadores ‘l
de rollo, que estén fabricados wtilizendo hojas de dialéc‘crieo;;
ay toportentes, porque sobre una cinta portedora se eplican al-
temendo cspas de laca y capas de metal y, despuds de despren-]
la cinte de éapas miltiples.

Para lleger a capas de mislamiento todavia mas)

delgadas de slte resistencies a la perforacidén y para obtener

por ello, por ejemplo, en condensadores eléctricos, une cape= !
cided de espacio todevia més altae de lo que hasta ahora es co—;
nocido, se propone aplicar segin el invento, sobre la base una:
capa delgadse de un metal de wdlvula, por gjemplo sluminio o tan-
talio, pxeferen‘benente por vaporizacién, y después de esto formar
una delgﬁda capa conductora de iones por vgporizacidn o reticu
lacién desde la fase de vapor en el vacfo ¥ :por suhsiguiental
oxidacidén del metal de vélvula, formar entre éste y la delgadal

cap e comduotara de iones una cape de “dxido. Bl verdadero gis~-
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de vaporizarse o aplicarse por ret irulacién en el espesor de

1}
val
“vule actlen en esencie entonces cerrando, s88lo cuanio la cepa de

. 1o cual tembién entre la ‘ségunda cepa de metel de vélvula y la |

. _ |
lamiento se procura en esto por la cepa de Sxido, mientras que}
la capa conductore de iomes en ciertomodo actia ¢amo electroli
to seco. kientras que, &in embargo_, en condensadorss usuales de

electrolito o condensadores de electrolito seco, ol electroli—!

%o, respectivamente une cepa de semiconductor, que sustituye a'

éste, posee un considerable grosor y tiene que poseerlo, en e1|

procedimiento -segin el invemto la capa eonduetora de iones pue-

!

apraximademente 100 Angstrom. Por ejemplo, el espesor de la ced
pe conductora de iones puede estar sitnado emtre 10"g N 103 A%
Como cantra~electrodo pare la ejecucién de la oxidacién ané&i-!
cé puede splicarse sobre la capa caductora de iones una capa

cmductars, por ejemplo, de un metalque no sea de vélvula.

'

Las ceapas de éxido fomadas sobre el netal de

mtal de vidlvula esta conectada al polo posit ivo, es decir asté
conectada como énodo, por lo que se requiere » .cuando para uso b

polar de la capa aislente sobre la capa delgada conductore de

iones se splica una segwnda capa de metal de vélvula, después d!a
|

I - -

capa conductora de iowes, por oxidscidn enddica, se forma uns of
pa de 6xido. : ‘

Ha resultado ser esmpcialmente com;enie'xte i~
lizar alwnipio como metal de vélvula que puede aplicarse de ma-}

nera especialmente sencilla Hor vapor izacidn en el vaecfo. Ia ca-

pa delgada conductora de iones, puede formarse, por ejemplo,

por retioxlacidén de aceite de silicons desde la fase de vapor.
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Esta reticulacidén de la capa de aceite de silicons puede efec

- Les capas de leca conductoras de iones se obtienen, bien sea

En detalle 1a cepe tiens que terier una coﬁducfividad'tal, que

2883 91

tuarse por -bombardeo con rgyos de eleciranes.
| Por otra también vuede obtenerse 1o capa del-

gada conductora de iones por vaporizacidn de Sxido de silicio!

segin la técnice de las lacss, o puelen vaporizarse en el Vo=
cio o bien tamblen pueden polimerizerse encima en un pr ocedi-’
miento de 1ncarﬂescencla desde el monémero. Pars garan‘blzar ;
une. sut‘lolente conductlv 1dad de iones, el material ecnductor (?e
iones tiene que poseer une resn.stenc:.a especifica, gue este
gituade por orden&e de magnitud mis baaa, que la de las lacaslg
sislantes. Estas estan situedes en efecto a 1010 has‘ba 1017
ohm:Los. cm., mientras que para el fin propueeto se descartan

sin mas;valo res de aislamiento por encima de 1010 chmios cm.

actia como resistencia previa pero en ningin caso como dielées

’cmco. Esto se cumple. cuando 1 res:.stenc:.a especlflca de la

capa conductora de iores cumple la ccndlc 1on

_ Si se quiere alcanzar un fector de pérdida pe-
queﬁ'o, lo que pai‘a coﬁdmsadores ‘bécnic'os naturalmente siempre
debe exig:rse, la resistencia especifica de la capa cmductora
de iones tiere que cumplir adends la condlc i6n

dx . |
<‘5,Eo.)£_x£° o S
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En ello es el valor &E 8l grosor de la capae de electrolito,
'd.x el grosor de la capa de 6xido y gx la constante de die lec-

~de 8xido y en el funcionamiento puedan sanearse defectos de €S~

288391

tricidad de l_a cepa de 6xido. Se reeonoceri que esta segqunda |
condicidn es tanto mds fécil de cumplir, cuento més delgada .
gea la aulicacidn dé.'la capa de electrolito de material arti-

ficiale

La conductividad exigida tieme que ser camo !
N : ‘
minimo en perte une conductivided de iones, para que pueda prg

ducirse sobre el metal de vdlvula una sdecuada cape aislante

te cape de Sxido. Por ejemplo puéde utilizarse cano electrolis
o una leca campuesta de une resina sintética que contengs co-
mo adicidn un material de alta condﬁetividad de iones. Ademds
témbién es posible utilizar para la obtencidn de le capa cond\Jc-
tora de iones, gelstina que estd mezcladae con un eleetrolito.

Iz utilizacidn de las delgadas capaes sltsmente
aislantes segin el invento ha resultado ser especiglmente ven-
tajosa en cambinacidn con un procedimiento para la fabricecién
de condensedores sléctriccs, en que scbre una cinta portadora |
se apiican capas de laca, se estampan encime e capas metdli-
cas, especialmente de aluminio y las cintas as{ formadas, can
puestas de capas de laca y revestimiento met8licos, se retiran
de la hoja portadora y se enrollan formanio candensedares, Si
se foman las capas de laca, de lece cmductora de iones y por
lo menos los revestimientos de una poléridaid de un metal de

vélvula, por aplicacién de una tensién continua pueden formar-!
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- toras de lones, se produzcen circuitos derivados, especielmen-
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se estos revestimientos y asi puede sumentarse considersblemen
te la solidez a la tensidn.

En el caso de que les capaes cmductoras de iones

nb confieran suficiente resistencia mecénica a una cinta de cam
densadar sdlo fa‘ﬁricada de estos materiales junto con eapas &el:
metal de vAlwle vaporizadas encime y eventualmente con otras
cepas de r'neta'l, | entonces, adicziénalmente e las capas conducto=
ras Qe iones puede utilizarse una o varias capas de laca de un
meterial de elta resistencia mecénica, preferentemente de una
laca de celulosa, por e emp-lo, de acetilcelulosa.

La puesta en contacto de los revestimientos !
del condensador se efectia por pulverizacidn de 6apas de con-
tacto frontal. Han demostrado ser especialmente conveniente pe-
fa la puesta en contacto de revestimientos de aluminio las ce-

pas de contacto frontal de zinc. Para evitar que, por el cdan=

tacto entre las capas de contacto frontal y las capas conduce—

te al utilizar materiales de muy alta conductividad de iones
puede ser conveniente utilizer también para la fabricacién de
capas de contacto frontal un metal de vélvula. Ha resultado
ser eonveniente, por ejemplo, una capa de contacto framtal de
aluminio para le puesta en contacto de revestimientos de alu~
minioe |

Vediante las figuras se detallan al gwmos e jem-
plos de ejecucidn especialmenté ventajosos del procedimiento

segin el invento.
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capas de laca 2 y 4 se componen ambag de una material conductor

.léctrico y:de les cepas de electrolito 2, 4, 6, 7 tembién reler

puede componerse en esto también de un metal, que no see de val

288301

En la figura 1 estd aplicada sobre une cinta por
tadora 1 una primera cepa de laca 2, encima una capa 3 de metal

de vdlvula, preferentemente estd vaporizada encim, y sobre és

——

te se dispone una segunda capa de laca 4. Preferentemen te las

de ionesg. Por desprendimiento de las capes de laca 2 y 4 con el

'revestmimio metélico 3 incluido desde le hoja portadora 2,

por utilizecién de otre hoja de cepas miltiples constituida del:
mismo modo, compuesta de las capas de laca 6 y 7 y del revestil
miento mefél:ic:oi 8 incluido entre ellas, como se representa en -[
la figura 2, puede fabricafse un comdensador y por oxidacidn i
enédica pueden formarse cepes de 6xido 5, 5' y 9, 9t sobfe les

capas de metal de vélvula 3 y 8. Se obtiere por ello un conden-

L4

sador bipoler, que por razén del espesor extraordinariamente

reducido de las cepas de éxido 5, 5* y 9, 9' que sirven de die+

tivamente muy delgades, posee una capacidad de espacio muy altT.
liientras que en el condensador representado emi
la fig. 2 por correspondlaq‘ae formaecibén, tento el rewzee;‘ca,mlenE

to metdlico 3, cano tambiér el revestimiento metdlico 8 estén

cubiertos con capas de 8xido y por ello se ha producido un con-
densador bipolar, en la figura 3 se representa un condensador

emstituido por lo demis igual, pero en el que se generaron ce-

pas de 6xido 9 y 9' meramente sobre la capa metdlica 8, de mo-

do que se produce un ‘condensador unipolar. La capa metdlica 3

»

hard
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| puede hacerse especialmente delgado, ya que la capa de laca

* condensador, que 88lo se diferencia de la cinta representada

- ejecwibn del invento. En ello se aplica sobre una hoja sopor-

v 288301

En la fig. 4 esté remesentado otro ejemplo
de ejecucién de un condensador bipolar. La cinta de condense- |
dor allf mostrada, se compone de una ﬁrimera capa de laca 20
de un material de alm resistencia mecénica, por ejemplo, de
acetil-celnlose, Las capas de metal 11 y 14 se componen de me-—
tal de vélwvula y la cape de laca 13 se canpone de un material

de glta conductividaed de iones. Por oxidecidn enddica se hen

formedo capes de ¢xido 12 y 15 solre las cepas 11 y 14 de me~ |

tal de vAlvula. Una ventsja especial de tel disposicidén consis

te en que el espesor de la capa de laca 13 conductara de iones

10 gerantize una suf iciente resistencia meceénica. Por este re-
ducido espesor de la capa 13 conductora de iones puede alcan- |-
zarse un 4ngulo de pérdida especialmente pequefio.

En le figura % se ha ilustrado wna cinte de

en la fig. 4 pomue se ha producido una capa de éxido 12 sélo |

sobre la -capa metélica 11, por 1o que se obtiene un condensa~ |
dor unipoler. En lugér de les capas de laca 10 e:n las figurasg !4
y 5 tembién puede utilizarse una sustencia conductora de ionesi.
En le oxidacidn anddica, entonces sobre embas caras de los revieg
timiemtos metdlicos 11 y 14 se formen capes de, 6xido y la capg
cidad de volumen se eleva al ddvle.

En la figura 6 se representa oiro ejemplo de
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‘tadore une primers cape de laca 15, que puede componerse, bien

- de iones, de un revestimiento metdlico 43 eplicado sobre e_lla,

- 10 -
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sea de un material con buena canductividad de iones o de una ma-
teria de alta resistencia mecdnica. Sobre esto se aplican des=
pués alternando capes me‘célicas' 16, 20, 24, 28, 32, 36 y 40,
preférentemente por vaporizacidén o pulverizacidn, y entre ella.is
se aplicen cepas de lace conductoras de iones 18, 22, 26, 30, |
34 y 38. Por oxidacidn anddies se producen sdre les capes de
metal de vélwla 16, 20, 24, 28, 32, 36 y 40 capes de dxido 17,
19, 21,. 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 3T y 39.
En la fig. 7 se ha representado otro ejemplo de

, » : l
ejecuwcidn. Pare la febricacion de un condensador se utilize aqui
una cinta de condensador esndloga a la representada en las figu-

rags 4 y 5, campuesta de una primera capa de laca 41 conductora

que estd recubierto con capas de dxido 42 y 44, y wna segwnde

capa de laca 45 conductora de iones y de un revestimiento meté-
lico 47 aplicado sobre ella, que esté recubierto con capas de

éxido 46 y 48. Por encime estd dispuesta una segunde cinte ande

loga de cmdensador, compuesta de dos capas de lace 49 y 53 cqﬁ
ductara de iones y de dos revestimientos metédlicos 51 y 55, que
estén rodeados por capas de 6xido 50, 52, 54 y 56. Debe indicar-
se respecto a esto todavia que, no obstante a que en la repre-
sentacidn en.las figuras 2 y 3, entre las capas 4 y 6 parece

existir una hendidura, les ‘disﬂntas capas estén directamente
superpuestas, de modo que emntre lés capes 4 y 6 de los soportes

de carge se permite un fécil paso. Si @l enrollar se formasen |
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ogﬁedades, no obstente a éstb, las mismas pueden rellenarse por
impregnacidn del condensador con un electrolito lfguido, por
ejemplo, con el conocido para condénsadores de electrolito. Pat
re mejbrar la conduccidn de iones en el lugar de enlace de am-
bas cintas de condensador, _pued.e disponerse, por ejemplo, entreia
las dos cintes en la fig. 7, por ejemplo wna sustancia adhesivé
57 buene conduetora de iones. Resulta ser conveniente emplear |
tel encolado, cuando se emplean para la fabricacidn de un cuerﬁo
de condenéador varias cintas o cvando, por ejemplo, en un con-
densador de rollo se emrollan superpuestas varias capss de una
cinta. Teles dificultades se eviten cuando las capas de reves-
timiento de ambas polaridades de disponen sobre una einta ¥
cuendo se cuida que, al emrollar tal cinta las superficies de
contacto fomadas, estén situadas en el espééib-libre de campos
Sin embargo, el iﬁvento de ningin modo se limid

ta a la fabricacidén de condemsadares eléctricos, 8ino que per-

mite de igual manera la fabricacidn de caepas aislantes utilized

das de cualquier modo deseado, especialmente para microelementc;s

. '
de construceidn y semejantes. El invento permite especialmente

cantidad mayor de tales combinaciones de cepes de metal de vald
vula my delgadas sucesivas alternando con capas de metal supra-

~conductaras u otras ¥ capas cmductoras de iones en cualquier
|

foma deseada. Especialmente es posible aplicar en forme de esﬁ

pirsl y formar posteriomente también scdbre bases en forma de

varillas, rotativag, muchas capas muy delgadas de metal de vil=-




I3
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T

vule y capes muy delgédas interpuestas conduetoras de lones

de reticulacidn o vaporizecidn.
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‘-ejeniplo,. aluminio o tantalio, y después se farma una delgada |

capa conductora de iones por vaporizacién o reticulacidn des~

védlvula y la capa delgade conductora de iones se forma una eca

b4

§
';,2
o] |
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. Ia presente patente de invencidn camprende las
siguientes reivindicaciones:

- le= Procedimiento para la obtencidn de capas

miy delgadas, eléctricamente muy aislentes, especialmente pe~,
!

ra condensadares de alta capacidad de espacio, sdbre soportes;

“caracterizado porque sobre el soporte se aplica, pmferentememlm-

te se vapc‘iriza., una capa delgada de un metal de vélvula, por |

de la fase de vapor en el vacfo, y por subsiguisnte oxidacidn

anédica del metal de vélvula se forme, entre el mismo y la ce
pa delgé.da conductora de iones, una capa de dxido.
2em Procé'di.miento segfn la reivindicacidn 1,
éaracterizado pofque sobre la eapa delgade conductara .de ione§
se aplica uhe segunde cape de metal de valvula. |
3.~ Procedimiento segin las reivindicaciones

1y 2, caracterizado porque entre la segwnda capa de metal de

pa de Sx;Ldb por oxidacidn anddica.

, 4e~ Procedimiento seqin una o variass de las
reivindicaciones 1 a 3 caracterizado porque para la obtencidn
de condengsadores polerizedores los revegtimientos de la otra

polaridad se comstruyen de un metal que no es de vélvula.

5e= Procedimiento seguin una o varias de las
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reivindieaciones 1 a 4, caracterizedo porque como metal de V4l
: 1

vula se utilize eluminio.
6.~ Procedimiento segin una o varias de les reﬁ
vindicacioneé 1 a 5, caracterizade pomue la cepa delgada con—i
ductora de iones se forma por reticulacidn de aceite de silicd
ne desde la fase de Vapor. |
T.- Procedimiento segin ls reivir;dicacién 6,
Carac.“ceriz.ada porque la reticulacién se efectia iaor bombardeo '

|

8.~ Procedimientso segin vne o variss de les rei

;
I
3
i
[}
econ rayos de electrones. I

4
v

vindicaciones 1 a 5 caracterizado porgue la'eapa delgade con=- -
ductora de iones se farma por vaporizacidn de dxido de silicio.
9.~ Procedimiento segin we o verias de las
reivindicaciones 1 a 8, caracterizado porque como material:con
alte conductividad de iones se utiliza une leca, cuya resisten

10 ohmios cme

cie especifica es menor de 10
10.- Procedimient o segiin una o varias de las
reivindicaciones 1 a 9, caracterizado porque la conductividad ;

especffica de la laca de alta condictivided de iones es muy

grende respecto al producto de la constante de dielectricidad !
de 1a lace, asi camo de la constente absoluta de dielectrici- |
dad y de la frecuermisa l,im'.'traf‘e superior & del slcance de fu_x}!
clonemiento.

1l.~ Procedimiento segin una o varies de las :

reivindicaciones 1 & 10, caracterizado porque la c:on:il:v.c_tivid‘aqE '

especifica de 1a lace de alta comduetivided de iones es muy
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grande respecto &

reivindicaciones 1 a 11, caracterizado porque como capa conduc=

j vidad de iones.

reivindicaciones 1 a 13, caracterizado porqwe pera la febrica-

iaea',_ desmés se eplica sd®re ésta una capa de metal, prefereny

. . mente se ,afp'].ica:n olras capes dé leca y metal, y la hoja sopor=-

tadora prefereniemen te se desprende y de la cintae compuesta de :

- eondensador, preferemtemsnte un condensador de rollo, en lo qus

-15 -
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12.- Procedimiento segin una o varies de les

|
tora de iones se utiliza we laca compueste de resina gintéti-

ca que contiene como feblandecedor un material de alta conducti

.13.- Procedimiento segin una o varias de las

reivindicaciones 1'e 12, | caracterizado porgue como capa condued
tare de iones se utilize gelatina, e estd mezclada con elec-!
trolito.

14.- Procedimiento segin uns o varias de las

¢ién de un condensador elec’cx{-oliticd de elta capacided de espa-

cio sobre una hoja soportadors se gplice una primers capa de

tem ente se vepariza encims y sdre esta oape metélica eventuald

capes de metal y de lece, junto con otras cintas, se fabrica unm

los revestimientos se ponen en cmtaeto por la care frontal por

inyeccidn de capas de contacto, en lo que por lo menos todos !

los revestimientos de wna polaridad se éonstruyen dé metal de

vélwuls y por lo menos una parte de les capas de laca se consti

}f' -



10

[1

G

il

[v]

15

20

25

miento metdlico cam cmtre~revestimiento, y"de tel cinta, pre-

- 16 =
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tuye de un material con alta condictividad de iones y porgue !
sobre las cepes de métal de vélvula se producen cepas de Sxido[
por- oxidacidn enddica. I

' 15.- Procedimiento s egin una o variss de les
réivindicaciones la 14, cearacterizado porque la puesta en con<
tacto frontal ge efectia por' inyecci6n de un metal de vélwula
preferentemente de aluminio.

16.~ Procedimiento segin wne o varias de.las

reivindicaciones 1 a 15, caracterizado porgue una o varias cam

pas de laca se componen de un material que posee unaalta resisd

4 i

tencia meca'hica._ i

17 «- Procedimiento segin la reivindicacién 16,

caracterizado porque una o varias capas de laca se componen Qe
une laca de celulosa,' por ejemplo, acetil-celulosa.

18.- Procedimiento segin wna o varias de las

reivindicaciones 1 a 17, ceracterizado parque sobre une hoja sg
portedare se aplica una primera cspa de lsea, sobre elja, pre-]'
ferentemen t¢ dejando libre una tira marginal, se gplica un re-
vestimient o metélico, sobre éste se eplica otra capa de laca, l
de una laca con alta canductividad de iones y encima, preferen—;;
temente dej endo libre una +tirs marginal, y desplazado respecto |
'9.14 primer revestimiento metélico, se elica un segundo revesti-
feren temente después del desprendimiento desde la hoja portado-!

da y eventuslmente con oiras cintas, se construye un condensa~

dor, ejecutandose las ulteriores feses de puesta en contacto fr';_g
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19~ | Procedimiento segin la- reiwindi cacién J.8,i
c'aracterizado porque por 10 meos wna de las capas metdlicas |
se compone de un metal des valvula.
20.- Procedimientp segin las reivindicaciones

10 8 20, caracterizado porgque la primera capa de lace tambien

se compone de un material conductor de iones. : !
~ 2l.- Procedimiento segfn les reivindi cacionesii
19 6 20, caracterizado porque la primera capa de lace se compé
ne de acetil=celulosas | ;
22+~ Procedimiento segin wna o varies de las |
reivindicaciones 1 a 21, ceracterizado porque al utilizar ve-
ries cintes para la confeccifn de un condensedor, se unen las
distiil_tas cintas entre si de tal modo que en las superficies
limnétrofes se presente sdlo unz pequeiia resisteneia para los
ionese

23.~ Procedimiento segin la reivindicacidn 22,

caracterizado porque en la consfpruccidn de un condensador de '
une o varias cintas por apil‘amiento de superposicidn, especia;

{
mente por enrollamiento saperpuesto, entre las distintas capas

se introfucen sustancias buenas conductoras de iones, por ejem
|

plo, adhesivés, que en estos lugares reducen la resistencies
24 .~ Procedimiento segin una o variss de las g
reivindicaciones 1 a 21, caracterizadas porque les distintas: :'

fasy oy

capes se disponen y conecten polammente de tal modo que en les

SO - JUUUNER ¢) B

superficies limi{trofes de cintas superpuestas o capas de roll



&

)

- 18 - Y eaemataiant

no ’cenga Iuger ningun flujo de iones.
. 25.= Procedimiento para la ob'bencmn de capss

oy ‘de_lgada.s, electricemente muy aislantes, espec ialmente para
§6Memadores de alta capacidad de.- espacio.

| : ~ Segln se aescvribe‘y reivindica en ls presente
.mefmoria‘r deseriptiva y se ilustra con los plenos que & 1o misme
se ac-ompaﬁah. '
' Conste la presente memoriajde dieciocho hojas

foliadas y eséritas a méquina por ung solalde sus caras.
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